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نور با ͳرادی̶ی ِ امواج یِ آشارگری

ِ لیزر Έی ِ نور در فاز ِ تغییر ِ اساس بر که اند، آورده بار ͳرادیˇی ِ امواج یِ آشارگری یِ برا ی روش

سیلیسیم-نیترید یِ غشا Έی یˆش جˇشنها از ی Έی که میخُرˆد، خازن Έی به ͳرادیˇی ِ مˇ; ست. ͳاپتی

ی وقت شده. داده پوشش آلمینیم یِ لایه Έی با غشا این است. 200 nm یِ ͳکلفت و 500µm ِ قطر به

Έی ِ اعمال با میند. پیدا ͳنوسان ِ بار Έی خازن باشد، خازن ِ تشدید ِ بسامد ͳرادیˇی ِ مˇ; ِ بسامد

لیزر یِ باریه Έی مینند. تبدیل غشا یِ ͳانیم یِ نوسانها به را ِ-بار نوسان- این سویش ِ ولتاژ

این به میشود. ثبت بازتابیده ِ لیزر ِ فاز در غشا یِ نوسانها و میتابد باز غشا یِ ͳآلمینیم ِ پوشش از

به 1MHz ِ بسامد در اند توانسته ابزار این با میشود. تبدیل ͳاپتی ِ علامت Έی به ͳرادیˇی ِ مˇ; ترتیب
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